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NANOTUBES SUSPENDUS
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CROISSANCE de NANOTUBES de CARBONE SUSPENDUS

Mécanisme de croissance I

Hot-Filament Chemical Vapor Deposition I Croissance sur grille Si;N,

Contréle optique in-situ Formation de particules de Co par
démouillage
Scattered Light Reflectivity Co 2nm

+=0 RMS O.2nm

S

—

He-Ne Laser oty
—

H2+CH4 (5-15 vol. %) W Filament (1900-2000°C; =

— -
+2000s
Co thin film W Substrate (Si/SiO,, Si;N,, saphir,Ti, Mo, W)
{0.5-2nm) Ts= 750-850 °]

Germination et croissance a partir de particules catalytiques I

Synthése de nanotubes ultralongs
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RAMAN - PHOTOLUMINESCENCE - NANOTUBES de CARBONE

‘Nanotubes en matrice gélatine:

Energie de fransition

‘Raman de tubes individyels identifiés par diffraction électronique:
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Terme uniaxial dominant dans la contrainte ressentie par les
tubes et induite par les différences de coefficients de
dilatation nanotubes / gélatine

PHOTOLUMINESCENCE - NANOTUBES de BN

‘ Luminescence des nanotubes multifeuillets ‘ ‘

Propriétés de la bande excitonique
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Spectres de CL de nanotubes de BN individuels
de différents diamétres
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Comme le matériau massif h-
BN, les nanotubes de BN sont
luminescents dans I'UV :

PL intensity (au.)
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- Il existe des excitons libres et liés
- Contrairement au h-BN, les excitons libres ne se recombinent pas
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